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Компонентна база електронної апаратури

Лекція 13 

Польові транзистори

Ч.1. JFET



Польові транзистори. JFET.

Визначення та УГП

1

Польовий транзистор, FET 

(англ. Field-effect transistor) 

— напівпровідниковий 

однополярний пристрій, 

переважно із трьома 

виводами, в якому сила 

струму, що протікає між 

двома електродами (витоком і 

стоком) регулюється 

напругою, прикладеною до 
третього електрода (затвора).

Затвор

Стік

Витік



Польові транзистори. JFET.

Структура ПТ
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Польові транзистори. JFET.

Класифікація ПТ
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Польові транзистори. JFET.

Аналогія між БТ та ПТ
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Польові транзистори. JFET.

Принцип дії ПТ
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Закритий:Відкритий:



Польові транзистори. JFET.

Вихідні характеристики ПТ
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Польові транзистори. JFET.

Схема із спільним витоком (СВ)
Common Source configuration (CS)

7



Польові транзистори. JFET.

Схема із спільним затвором (СЗ)
Common Gate configuration (CG)
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Польові транзистори. JFET.

Схема із спільним cтоком (СC)
Common Drain configuration (CD)
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Польові транзистори. JFET.

Підсилювач на ПТ
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Польові транзистори. JFET.

Маркування ПТ
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Маркування сучасних ПТ (JFET) може 

починатися з таких літер:

2N

BF
BS
J
MMBF
NDF
NF
NPD
PMBF
PN
SS
U

https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_5.html

https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_5.html


Далі буде…
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Польові транзистори

Ч.2. MOSFET


